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P.T.
Czlonkowie Rady Naukowe)
Instytutu Wysokich Cisnien PAN

ZAWIADOMIENIE

Instytut Wysokich Cisnied PAN uprzejmie zawiadamia, ze w dniu 21 maja 2014 1. o godz. 13:00
w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Sokolowska 29/37, w Sali Seminaryjnej odbedzie si¢

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIE]

mgr. inz. Jakuba SOLTYSA

Temat rozprawy:
,,Modelowanie witasnosci fizycznych i wzrostu jedno i
wielowarstwowego grafenu, izolowanego oraz na powierzchniach SiC”

Promotot: prof. dr hab. Stanislaw Krukowski
Promotor pomocniczy: dr Jolanta Borysiuk
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Bogustawski

prof. dr hab. Wlodzimierz Jaskolski

Obrona pracy odbedzie si¢ przed Komisja powolana przez Rad¢ Naukows Instytutu. W posiedzeniu
Komisji po obronie pracy doktorskiej biora udzial jej czlonkowie oraz przybyli czlonkowie Rady
Naukowej. Serdecznie zapraszamy.

Rozprawa doktorska wraz z tecenzjami jest do wgladu w sekretariacie Instytutu Wysokich Cisnien
PAN.
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